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著名纳米电子器件专家来我院做报告

为了我院的学科建设发展，营造学术气氛，我院积极加强对外交流与合作。2010年7月15日下午15：30，日本东京工业大学岩井洋教授及帕尔哈提.艾合买提博士一行来到物理学院，在417会议室为我院师生做了关于nanoelectronic device technology 《纳米电子器件技术》的报告。参加报告人员有，物理科学与技术学院查朝政教授和部分教师和研究生、信息科学与技术学院部分教师，机械工程学院部分研究生代表等共计45人。
岩井洋教授是纳米电子器件领域的专家，在该领域有着很深的造诣。他的研究成果为现代计算机中央处理器为代表的微电子器件计数的发展做出了极大的贡献。教授在报告中说到，纳米电子器件是当前纳米技术发展的主流，而限制其尺寸，即在更小的尺寸上做文章，就成了当前的努力方向，以因特尔公司为例，生动的讲述了尺寸变小后性能的提升。岩井洋教授重点讲了Si纳米线用作场效应晶体管（FET），内容饱满、数据详实、结论可靠，许多方面达到了世界一流，值得我们借鉴与学习。在座的教师、同学们积极主动，与岩井洋教授、帕尔哈提.艾合买提博士进行了充分的交流，整个报告过程学术氛围浓厚、互动积极。
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报告结束后，师生们纷纷表示，本次报告给大家提供了一个交流与学习的机会，通过这次报告，通过这次报告，我们认识到了差距与不足，对现今的主流研究也有了更为深刻的认识，也激发了我们前进的热情。

七月十六日上午岩井洋教授一行由机械工程学院副院长买买提明.艾尼教授陪同参观了南校区及相关实验室。
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